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Przedmiotem wynalazku jest uklad p6iprzewod-
nikowego tr6jfazowego generatora RC napiecia
sinusoidalnego o plynnej regulacji czestotliwosci,
ktéry moze stuzyé do sterowania przeksztaltnikéw,
zwlaszcza falownikéw tranzystorowych lub tyry-
storowych.

Znane s uklady generatoréw, jak ma przyklad
multiwibratoréw dajacych cigg kolejno po sobie
nastepujacych impulséw o przebiegu pitoksztatt-
nym.

Niedogodnosci tych multiwibratoréw polegajg na
tym, Ze otrzymane z nich impulsy sg niesinusoidal-
ne i nastepujg kolejno po sobie, a nie nakladajag
si¢ na siebie w postaci tréjfazowej fali sinusoidal-
nie zmiennej, w ktérej poszczegblne fazy bylyby
przesunigte wzgledem siebie o 120°.

Celem wynalazku jest opracowanie ukladu p6i-
przewodnikowego tréjfazowego generatora RC na-
piecia sinusoildalnego o plynnej regulacji czestotli-
wosci pozbawionego wyZej wymienionych niedo-
godnosci.

Cel ten zostal osiggniety przez opracowanie ukila-
du skladajacego sie z trzech czlonéw sprzezonych
miedzy sobg diodami Zenera i zawierajgcych w
kazdym czlonie jednakowe elementy tak samo po-
taczone, z ktérych pierwszy czlon zawiera tranzy-
stor typu p-n-p, ktérego kolektor polaczony jest
szeregowo z kolektorem tranzystora regulacyjnego
typu n-p-n lub kolektor tranzystora typu n-p-n po-
laczony jest szeregowo z kolektorem tranzystora
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regulacyjnego typu p-n-p. Kolektory obu tranzy-
storéw polaczone s3 poprzez rezystor z weztem,
ktéry z jednej strony poprzez kondensator poiaczo-
ny jest z plusem napiecia zasilania, a z drugiej
strony poprzez diode Zenera sprzezony jest z bazag
tranzystora drugiego czlonu.

Zaleta generatora jest generowanie napiecia si-
nusoidalnego o plynnej regulacji czestotliwosci oraz
niezmienno$§é fazy miedzy kolejnymi napieciami
niezaleznie od czestotliwoSci.

Przedmiot wynalazku pokazany jest w przykla-
dzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 przed-
stawia uklad tréjfazowego generatora RC, a fig. 2
— uklad wedlug fig. 1 z uzyciem tranzystoré6w o
przeciwnej przewodnos$ci.

Jak pokazano na fig. 1 generator sklada sie z
trzech czlonéw zasilanych ze %r6dla pradu stalego
napieciem u, a sterowanych napieciem u, W pier-
wszym czlonie znajduje sie tranzystor 1 typu p-n-p,
ktérego kolektor polgczony jest z kolektorem tran-
zystora 2 typu n-p-n, oraz poprzez rezystor 3, we-
zel 4 i kondensator 5 z plusem napiecia zasila-
nia u,- Wezel 4 polaczony jest z diodq Zenera 6
i bazg tranzystora 7 drugiego czlonu generatora.
Wezet 4 jest wyjSciem sygnatu ifazy R zbieranego
z kondensatora 5, ktéry z rezystorem 3 tworzy prze-
suwnik fazowy. )

Podobnie polaczony jest drugi czlon generatora
dajac wyjécie sygnalowi fazy S przesunietemu o
120° wzgledem sygnalu fazy R oraz trzeci czlon
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generatora dajac wyjScie sygnatowi fazy T prze-
sunietemu o 240° wazgledem sygnatu fazy R.

Emitery tranzystoréw typu n-p-n polaczone sg z
minusem napiecia zasilania u, a bazy tych tran-
zystor6w potaczone sa wspdlnym przewodem do
ktérego dolaczone jest napigcie sterujgce u,. Uklad
generatora pokazany na fig. 2 rézni sie od ukladu
generatora z fig. 1 uzyciem tranzystoréw o prze-
ciwnej przewodnos$ci i przeciwnej biegunowo$ci na-
piecia zasilania u.

W chwili poczatkowej faza napiecia na bazie
tranzystora 1 réwna jest zero. Tranzystor 1 prze-
suwa faze o +180°. Rezystor 3 i kondensator 5
pomiedzy tranzystorem 1 i 7 przesuwajg faze o
—60°. Pomigdzy nalp:ieciém bazy tranzystora 1, a
napieciem bazy tranzystora 7 powstaje wiec prze-
suniecie fazowe 120°.

Podobnie przesuwaja faze nastepne cziony gene-
ratora tak, ze na wyjSciu R, S, T otrzymuje sie trzy
przesuniete co 120° przebiegi sinusoidalnie zmien-
ne, Umieszczone w poszczegdlnych czlonach gene-
ratora tranzystory n-p-n pelniag role zmiennych
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rezystor6w dajacych mozliwoéci plynnej zmiany
czestotliwoéei przy pomocy sygnatu sterujgcego u,

Zastrzezenie patentowe

Uktad poélprzewodnikowego trdéjfazowego gene-
ratora RC napiecia sinusoidalnego, znamienny tym,
ze sklada sie z trzech czlon6w sprzezonych miedzy
sob3 diodami Zenera i zawierajgcych w kazdym
czlonle jednakowe elementy tak samo palgczone,
z ktérych pierwszy czlon zawiera ‘tranzystor (1)
typu p-n-p, ktérego kolektor polaczony jest sze-
regowo z kolektorem tranzystora regulacyjnego (2)
typu n-p-n lub kolektor tranzystora typu n-p-n
potaczony jest szeregowo z kolektorem tranzysto-
ra regulacyjnego typu p-n-p, przy czym kolektory
obu ‘tranzystor6w poprzez rezystor (3) polaczone sg
z wezlem (4), ktéry poprzez kondensator (5) po-
laczony jest z plusem napiecia zasilania (U), oraz
poprzez diode Zenera (6) sprzezony jest z bazg
tranzystora (7) drugiego czionu.
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